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■　特長
低消費電流：１５ｍＡ／５０ＭＨｚ／３．３Ｖ Low Power Consumption

項目ＩＴＥＭ
型名ＴＹＰＥ

Ｏｕｔｐｕｔ　Ｄｕｔｙ

ＡＳ５００００ＳＡＣ

ＣＭＯＳ

１５ｐＦ

±１００ｐｐｍ／－２０～＋７０℃／１．７～３．４７Ｖ

　　－２０～＋７０℃

ｔｙｐ：１５ｍＡ／３．３Ｖ，ｍａｘ：２０ｍＡ／３．３Ｖ

４０％　ｔｏ　６０％（ａｔ １／２Ｖｄｄ）／１．７～３．４７Ｖ／２５℃

４．０ｎＳ　ｍａｘ（０．１～０．９Ｖｄｄ）／４．０ｎＳ　ｍａｘ（ ０．９～０．１Ｖｄｄ）

Ｖ   ：０．９Ｖｄｄｍｉｎ／Ｖ   ：０．１ＶｄｄｍａｘＯＨ ＯＬ

■ 電気的特性

１４ＰＩＮＤＩＰパッケージ（７．１×１３．２×２０．８ｍｍ）
周波数安定度：

動作電圧範囲：１．７～３．４７Ｖ

14PIN DIP Package (7.1×13.2×20.8mm)

Operatingo Voltage:１．７～３．４７Ｖ

Frequency Stability:±１００ｐｐｍ

■　Features

Specifications

出力デュ－ティ
Ｏｕｔｐｕｔ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ
出力周波数
Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Sｔａｂｉｌｉｔｙ
周波数偏差

Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Tｅｍｐａｒａｔｕｒｅ　Rａｎｇｅ
動作温度範囲
Ｓｔｏｒａｇｅ　Tｅｍｐａｒａｔｕｒｅ　Rａｎｇｅ
保存温度範囲
Pｏｗｅｒ　Sｕｐｐｌｙ　Vｏｌｔａｇｅ
電源電圧
Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ
消費電流

Ｏｕｔｐｕｔ　Ｓｙｍｍｅｔｒｙ
出力波形対称性
Ｒｉｓｅ　Ｔｉｍｅ／Ｆａｌｌ　Ｔｉｍｅ
立ち上がり、立ち下がり時間

出力負荷

－４０～＋８５℃

＋３．３Ｖ±５％

●

●

●

●

●

●
●

●

±１００ｐｐｍ/－２０～７０℃

Ｏｕｔｐｕｔ　Ｌｏａｄ

５０．０００ＭＨｚ

Ｏｕｔｐｕｔ Ｌｅｖｅｌ
出力レベル

AnaSem

±４ｐｐｍ／Ｙｅａｒ
Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ａｇｉｎｇ
周波数エージング

出力Ｄｕｔｙレベル：ＣＭＯＳ Output Duty Level:ＣＭＯＳ● ●
トライステート出力バッファー：ＩＮＨ Tristate Output Buffer：ＩＮＨ● ●

Ｖ   ：０．９Ｖｄｄｍｉｎ／Ｖ   ：０．１ＶｄｄｍａｘＩＨ ＩＬ
Ｉｎｐｕｔ Ｌｅｖｅｌ
入力レベル



■　外形寸法 Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎｓ

■　測定回路
Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｉｒｃｕｉｔ

    ＩＮＨ

ＧＮＤ（ＶＳＳ）

ＯＵＴＰＵＴ

①

⑦

⑧

⑭ +1.7～3.47V

／ＩＮＨＩＢＩＴ
”Ｌ”Ｌｅｖｅｌ

High Impedunce Enable:Output

■　接続端子
Pin Connections

４５～５５％

VOL

VOH
Tf Tr

0.9Vdd

0.5Vdd

0.1Vdd

0V

■　出力波形 Ｏｕｔｐｕｔ　ｗａｖｅｆｏｒｍ

(Include probe
   capacitance)

VSS

VDD

ＯＳＣ

CL=15pF

ＯＵＴＰＵＴ

① ⑦

⑧⑭

INH
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製造元
Maker
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AnaSem　
50.000MHz
 AS5000SAC
AS-A506


